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Telefunken Transistor BD585 Datasheet

BD 585 - BD 587 - BD 589

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anweandungen: Audio-Verstirker, -Treibar und -Endstulen
Applications: Audio amplifier, driver and outpul stages

Besondere Merkmale: Feafures
® Hohe Spitzenleistung @ High peak powar
@ Hohe Stromverstérkung @& High current transfer ratio
& Verlustleistung 42 W & Power dissipation 42 W
& Gepaart lieferbar ® Maiched pairs available
® BD 585, BD 587, BD 588 sind komple- & BD 585, BD 587, BD 589 are compla-
mentér zu BD 586, BD 588, BD 580 mentary to BD 586, BD 588, B0 530

Vorldufige technische Daten + Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Kollaktor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connecied with
Zubshisr metallic surace
Accessories
Kunststoffgehause
Isolierscheibe
Bast. Nr. 513241 Plastic case
Isolating washer ~TOP 86
Isolierbuchse  Best Nr. 513242 Gewicht - Weaight
Isolating bush max. 259
Absolute Grenzdaten BD585 BD58T BD589
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucro 45 B0 80 v
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Urgo 45 B0 BO L)

Collector-amitter vollage

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BD585 Datasheet
BD 585 - BD 587 - BD 589
Emittar-Basis-Sparrspannung Uepo 5 W
Emitter-base valtage
Kollaktorstrom ‘;G 4 A
Collector currant
Kollektorspitzenstrom Iem 2] A
Collector peak current
Basisstrom g 15 A
Base cuvrent
Gesamtverustleistung
Tofal power dissipation
lcase = 25°C Prot 42 w
Sperrschichttemperatur i 150 ot -
Junction temperaturg
Lagarungstemperaturbereich Istg =55, +150 *C
Storage leamperalure range
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Wirmewiderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Gehiuse Rinic 3 °*C/wW

Junction case
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BD 585 - BD 587 - BD 589

KenngréBen
Characleristics

famb = 25°C

Kollektorreststrom

Collector cut-off cumrent
Ugg = 45V BD 585 Icao 100 !
Ugg = 80V BD 587 Iceo 100 A
Uca_ = B0V BD 589 ICBG 100 iJ.ﬁu

Emitterreststrom
Emittar cut-off current

Ugg = 5V I'egn 1 mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown vollage
fc = 100 pA BD 585 Lr[BRICBU 45 W
BD 587 L:[BFIH:BCI &0 ')
BD 589 [‘[BH}CBQ BO W

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-amitter breakdown voitage

f,c = 100 mA BD 585 Li[BR:I'CEﬂ 1 45 W
BD 587 ["[EF“CECI ]:| B0 W
BD 589 U[BF!}CED 4 80 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector safuration voltage _
fo =24, Ig = 200mA Uregat! 8OO my

Basis-Emitter-Spannung
Base-amilter vollage
Upp = 2V, ig = 2A Uggtl 15 L)

Kollektor-Basigs-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Upgp = 2V, Ig = 500 mA BD 585, BD 587 hegt 40
BD 588 hFg 1) 30
Upg=2V.lp= 2A BD 585, BD 587 hegtl 25
BD 589 hegt) 15
Fir Paare gilt das hpp-Verhdlinis
hpg matched pair ratio
UCE-EV.IG=5'DQMLJ 14
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Upg = 10V, i = 250mA, f= 1MHz I 3 MHz

i
1) £ = 0,01, 1p = 0.3ms
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